EVIDENCIA EXPERIMENTAL DE LA INTERACCION ENTRE NANOPARTICULAS DE PLATA Y
Cdots EN NANOPARTICULAS HIBRIDAS Ag@Cdots MEDIANTE LA DETERMINACION Y
CORRELACION DE VALORES DE ENERGIA DE BAND GAP, RESISTENCIA ELECTRICA Y
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INTRODUCCION

Las nanoparticulas han atraido una enorme atencidn en los ultimos anos gracias a sus excelentes propiedades fisicas y quimicas, las cuales
son significativamente diferentes a la de los sélidos a granel. Con el fin de mejorar estas propiedades fisico-quimicas ha nacido la necesidad

de investigar nanoparticulas hibridas, estas consisten en dos o mas tipos de nanocomponentes individuales. Detectar el tipo de interaccion
entre ellas junto con una caracterizacion adecuada es de vital importancia.

OBIJETIVO

Determinar y correlacionar valores de energia de band gap (Eg), resistencia eléctrica (R) y tamano de Puntos Cuanticos de Carbono (Cdots),
Nanoparticulas de Plata (AgNPs) y Nanoparticulas Hibridas Carbono-Plata (Ag@Cdots)-.

EXPERIMENTAL

Los valores de Eg y R se obtuvieron mediante el anadlisis de curvas corriente-voltaje (I-V) obtenidas por dos métodos eléctricos diferentes y

usando ITO como soporte (Fig. 1). Los tamanos fueron determinados por TEM.
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Fig. 1 a) Esquema de preparacion de la muestra. Esquemas de los circuitos eléctricos: b) Método 1, variando el campo eléctrico externo aplicado y c) Método 2, variando la corriente eléctrica externa aplicada.
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Fig. 4 Relacion entre Eg y la R. La imagen insertada corresponde a la
relacion del Eg con el tamafno.
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Fig. 5 Representaciones esquematica de a) la interaccion funcionalizada de los portadores de carga eléctrica
gue se mueven sobre Ag@Cdots, y b) el circuito equivalente de resistencia eléctrica en paralelo propuesto.

CONCLUSIONES

« A partir del analisis de las curvas |-V se logro determinar los valores de Eg y R.

 Lacorrelacion de los valores de Eg, Ry tamano evidencian una interaccion entre Cdots y AgNPs en Ag@Cdots.

* Los resultados sugieren gque la superficie de AgNPs esta cubierta por Cdots de forma incompleta, ya que, Sl
hubiera un cubrimiento superficial completo, la R de Ag@Cdots deberia ser similar ala R de los Cdots.
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